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Daugelio Siuolaikias spintronikos prietaisveikima
lemia magnetiés tunelires jungtys (MTJ). Jos yra
sudarytos i§ plonasluoksni feromagnetinj (FM)
elektrod;, kurie yra atskirti nanometrinio storio
dielektriniu tarpsluoksniu. Yra Zinoma, kad pro itok
jungti tekanti tunelig@ poliarizuot; elektrony srow,
priklauso nuo FM elektrad tarpusaviojmagnetjimo,
kuri galima valdyti iSoriniu magnetiniu lauku. MTJ
pasizymi tunelids magnetovarzos (TMR) reiSkiniu ir
yra naudojamos silpno lauko jutikliams, magnéegin
atminties  elementams,  mikrobang jutikliams,
magnetiniu lauku valdomiems mikrobang
generatoriams ir kitiems spintronikos prietaisarostik
[1]. Kambario temperatoje veikiagiy MTJ
elektrodams reikalingi feromagnetikai, pasiZymintys
aukstomis Kiuri temperatomis (Tc>>300 K), o taip pat
didekmis kravininky sukiniy poliarizacijos ve#mis
(P=~1). Gerai Zzinomi feromagnetiniai metalai (Fe, C9, N
Siuo metu yra pkdai naudojami MTJ gaminimui, nors
visy jy kravininkai yra tik dalinai orientuotiRF<<1). IS
visy Zinomy feromagnetinj oksidy MTJ gaminimui
daugiausiai viliy teikia magnetitas  (F©,),
pasizymintis aukstac verte & 585°C) ir P~1 [2].

Sio darbo tikslas buvo pagaminti plonasluoksnes

tunelines Co-MgO-F®, strukfiras ir
magnetovarzines savybes.

Plonieji FgO, sluoksniai ¢=100-200 nm) buvo
auginami ant kaitinam(T,=350-400C) monokristalin
MgO(100) padkly, esant 5 Pa darbipiAr-O, dujy
miSinio (50:1) slgiui naudojant pastoviosios S/
magnetroninio dulkinimo technologijypa¢ ploni MgO
sluoksniai =1,5:2,5 nm), reikalingi tunelinio barjero
sudarymui, buvo uzgarinti kintamosios  stev
magnetroninio dulkinimo ddu naudojant kristalin
MgO taikini. VirSutinio FM elektrodo sudarymui
reikalingi Co sluoksniaid=30-40 nm) buvo uzgarinami
pastoviosios sras magnetroninio dulkinimo dalu
naudojant metalisly Co taikin. Pagaminti
daugiasluoksniai dariniai buvo papildomai 1,5 val.
kaitinami Ar duj aplinkoje, esant 35C temperatrai.
Véliau panaudojant optin litografija iS jy buvo
formuojamos  tuneliegs  strukfiros  (20x20 pn)
elektriniams matavimams atlikti.

Rentgeno strukiiniai tyrimai parod@, kad FgO,
sluoksniai, uzauginti (350+408} temperatroje ant
suderint; gardeliy MgO(100) padkly, buvo epitaksiniai,
tatiau auginant Zemegse ({<30C°C) ir aukstesése
(T=45C°C) temperatrose jie pasizyijo polikristaline
sandara.
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Elektrines FeO, sluoksniy ir Co-MgO-FgO,
dariniy savyles buvo tiriamos (78+300) K tempeiiai
ruoZze naudojant atitinkamai ketyrir trijy elektrod
matavimo Idus. Saldant @, sluoksni elektrire varza
didéjo pagal Moto Suolinio elektrinio laidumoéshi, o
ties Venéjaus virsmo temperata (Ty=110 K) buvo
stebimas charakteringas elek&snvarzosR(T) Suolis.
Co-MgO-Fg0O, dariniams buvo iSmatuotos netiesn
voltamperires charakteristikos.

F&O, sluoksny ir tuneliniy jungiy magnetovarzos
(MR ir TMR) buvo tiriamos keliant magnetinio lauko
dydi (B=-0,75+ +0,75T) taip pat jo kryptsluoksni
plokstumos atzvilgiu. Siame darbe iSaugintiemgCge
sluoksniams, esant silpniems laukam®<{,1T),
kambario temperatoje buvo iSmatuotos teigiamos
magnetovarzos MR=R(B)-Ry/R,) verts, tuo tarpu
stipriuose laukuoséB60,4 T)MR veris buvo neigiamos
(zZr. 1 a pav.). Didziausios iSmatuotos tungdin
magnetovarzo$ MR(T=300K) verts, siekiadios 1,2 %,
(zZr. 1 b pav.) yra artimos atitinkamoms vens,
iSmatuotoms panasioms FR-MgO-(Co-Fe-B)

tunelirés jungtims [3].
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1 a, b pav. F®, sluoksnio magnetovarZ&lR (a) ir
tunelinio Co-MgO-Fe0, darinio magnetovarZaMR (b)
iSmatuotos kaiT=300K ir H nukreiptas lygiagkgai
sluoksnio plokStumai.

ReikSminiai zodZiai: Magnetitas, plonieji sluoksnia
Fe;0,-MgO-Co tunelis jungtys, tunelié
magnetovarza.
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